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Laser Safety

T4 HARYY (OD): 820 ~ < 850nm D, |, R, B4 (OD 8+) B EN9SA-T

850 ~<940nm D, 1, R, LB5 (OD 10+) EN60825 c €
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> 1065 ~ 1080 nm B4 (OD 8+)
> 1080 ~ 1100 nm B3 (OD 6+)

LR,

VMY

CEROL—YORBE - HiRER - HHZHEROL,

BRICHOTLYX » TN BERR=HEEREULES L,
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P E P E TIn=AETE |

BRRICHOTLYX « T ZZETHEERULTIES LY,
= T s g v P5P18 J4)VFARYY (OD): RISV P5MO3  74L92Rvy7(OD): RMISL—
step1 l/‘/z Y 7‘{)L91§E > ﬁz%li{b bﬂ*ﬁt%\?éﬁ (VLT) &< ME: OD 10+@185-315nm Argon ME: OD 8+@180-375nm CO,

OD 6+@1020-<1030nm

= 2 SRS +@315- ~
RUNER (OD) DEWVWLYX s T ZEHEVIEI L, RUP—TRR—F 88 ?Jr@@))ié%ig%;a COz HUH—Rz—f  OD 7+@1030-<1040nm Disk
OD 4+@780-300nm Diode \ 3B 783064367 3nm ErYAG
e OD 6+@800-847nm Disk & Jb- 9D 6+@>1073To83rm Excimer
AVTTU=> 58 e 08000 pcimer VLT :25% Qb 2i@iano-<ie0onm Fiber
= e o VLT :47% QD2 8155 taanonm NGVAG 9D $-Gi50-0tnm HoYAG
7] 7z Step1 L>X - 71ILZEFE 0D 8+@10600 uv 3B 21 85400 1200mm Nd:YAG
T5KO02 15 ARYY (OD): HIEL-Y T5HO5 15 ARy (OD): HIEL-Y , P5G04 15 ARyY (OD): #sL-¥ P5MO02 J1IV5ARYY (OD): #sL-¥
HE: 552  OD 3+@850-900nm o, HE:H52  OD 2+@630-650nm Alexandrite \ HE: OD 10+@180-384nm o, HaE: OD 9+@180-315nm COs
@ 3p 0D 4+@900-950nm Biokde & 5=  OD3+@650-690nm Diokde ) RUA-RE-k  OD 8+@384-388nm Excimer RUA-RF~b 8B gg}ggé-ﬂgggﬂm Disk
5 ~ is ~ Dis i f . _ . o + -< nm .
wiT :70%  OD 5+@9501000nm R VLT 479  OD 6+@690-1300nm ok . & :39 O0D4+@388-39%nm Nd:YAG & I Qom0 o Excimer
OD 7+@1000-1600nm Fiber OD 8+@1000-1100nm NAYAG VLT :90% OD 3+@396-400nm VLT :45% OD 6+@1070-1080nm Fiber
OD 5+@2900-10600nm  Nd:YAG Ti:Sapphir OD 8+@10600nm OD 6+@9000-11500nm
T5MO1 15 ARy (0D): L —1 T5HO04 J1VF ARy 7 (OD): L — T5HO3 T1IVIANRY 7 (OD): MEEL—Y \ P5D04 T4V ARy (OD): "L -
7&E: A5 OD 7+@190-535nm CO» HE:H52 OD 2+@630-650nm Alexandrite e OD 4+@810-900nm Diode \ e OD 5+@190-390nm CO2
& 7579, OD3+@850-900nm Diode & -  OD3+@650-690nm Diode ARUA-Rr-k  OD 6+@900-980nm Dye ) RUH-AR%-F  OD 6+@9000-11000nm  Excimer
oo OD 4+@900-950nm Disk . OD 6+@690-1300nm Disk & :/Jy— OD7+@980-1064nm Nd:YAG C & =y Nd:YAG
. VIT :20% 0D 5+@950-1000nm  ErYAG ' VIT 4% b g+ @1064nm He N ' OD 6+@1064-1080nm ' o
OD 7+@1000-1600nm Excimer Nd'YA66 VLT :60% VLT :91%
OD 5+@1600-2400nm  HoYAG Ruby
OD 5+@2900-10600nm Nd:YAG Ti:Sapphire
T5HO3 J4IVH ARy (OD): HIEL-Y T5B02 15 ARy (OD): HIEL-Y P5L02 15 ARYY (OD): HIEL-Y P5D09 J1V5ARYY (OD): HESL-Y
E: 152 OD 4+@630-690nm Alexandrite #E: 552 OD1+@400-700nm Diode HE 0D 6+@190-536nm Diode HE OD 4+@1800-3000nm  CO»
& :J)- OD7+@690-970nm Diode, Disk & - Dye RUA-%-F  OD 3+@780-810nm Disk RUN-RF—k  OD 5+@1980-2550nm  Er:YAG
: VLT : 22% OD 5+@970-1100nm DseNre _ SR L - He Ne & 739y OD4+@810-900nm Excimer & OD 6+@10600nm Ho:YAG
Nd:YAG VLT 5% KTP VLT ©30% OD 6+@900-980nm KTP SART -
Ruby Ruby oD 7+@980—1065nm Nd:YAG VLT :55%
T|Sapph|re OD 6+@1065-1080nm
T5L03 J4IVH ARy (OD): HIEL-Y T5E02 15 ARy (OD): HIEL-Y P5L12 45 ARYY (OD): HisL-Y P5L07 45 ARYY (OD): HEL-Y
M&E:H52 OD 7+@190-535nm Alexandrite MaE:H52 OD 9+@180-315nm Argon i1 OD 9+@180-315nm Alexandrite 7 - D10+@180-315nm  OD 8+@315-534nm  Alexandrite
RN - Argon RN - i A f Rz — - Diode N f—iiz— 9D 6: @034 340nm 0D 3+ @34035 Diode, Disk
& 739y OD2+@633-650nm D'gd & :ALyy OD8+@315-532nm Excimer RUA-ikx-F  OD 6+@315-445nm Dk NIUVIRIE S 0D 1-@630-660nm 0D 2+@660-650m )10
oge N N + - + - nm
VLT : 4% OD 3+@650-690nm Disk. Excimer VLT : 40% KTP & :Jy-y OD4+@705-755nm Ex'sdmer B 597 3Di@rnImm OD6er2Tm nggpﬁe Ne
OD 6+@690-1300nm L Nd:YAG 200 OD 8+@755-1100nm : RPPNS OD 7+@735-745nm  OD 8+@745-755nm '
Fiber, KTP VLT :30% Fiber VLT :10% OD 9+@755-1120nm  OD 7+@1120-1130nm Nd:YAG
OD 8+@1064nm Nd-YAG NdYAG 88 i+@mg-ﬂggnm 885+@1135-1145nm Rub
; . ! : +@T145- 3+@1155-11650m . .
Ti:Sapphire Ti:Sapphire 08 5- @65 130nm O 1-@ 118012 0nm TESapphire
T5D02 T1VFI ARy (OD): poI s , T5A03 T4IVIANRYJ (OD): HisL—Y P5P10 T4V ARy (OD): MEEL-Y P5P10e T4V ARy (OD): MEEL-Y
. HE:H52  OD6+@10600nm o, \ HE:H52  OD7+@190-395nm Excimer e - OD 4+@800-<840nm CO,, Diode e OD 8+@180-385nm CO,
& =0 ) & Nd:YAG RUh-mz—k OD5+@840-<880nm Dlsk, Er:YAG RUH-h=%—k  OD 4+@800-<840nm Diode
VLT :90% @& S - & Jl- opriaseoinm  Fber & :J)-  OD5+@840-<900nm  ErYAG
VLT :85% VLT :16%  OD 8+@1030-2200nm  HoYAG viT i129  OD 7+@960-1400nm Nd:YAG
OD 4+@2200-3600nm  Nd:YAG OD 4+@>1400-<3000nm
OD 6+@10600nm Ti:Sapphire OD 6+@10600nm
T5BO1 T1F ARy (OD): M- T5B06 J1VF ARy (OD): poiriv P5P15 T4V ARy (OD): ML - P5B11 T4V ARy (OD): ML -Y
ME:H5A OD 2+@400-650nm Argon ME:H5A OD 6+@510-680nm Argon 7eE - OD10+@180-315nm  OD 8+@>315-384nm  Blye ME OD 1.5+@440nm Diode
& :/L- OD15+@650-700nm Diode & T Diode RUp—RFR—f  OD7+@>384:388m OD6+@>388-390m G5een RUB-RF—k  OD 2-3@532nm KTP
; ) D ) Dye : . OD 4+@>392-396nm  OD 3+@396-400nm Red . 0D 2-3@650nm
VLT 1% ye VLT 1% y E‘- - OD 2+@>400-415nm  OD 2-3@410-420nm & I
He Ne He Ne 5-070- OD 1+@>415-1400nm  OD 1-2@>420-664nm VLT :24%
KTP KTP VLT :2% 0D 2-3@>664-688nm OD 1-2@>688-700nm
Ruby OD 4+@5250-14000nm
T5E04 J1VF ARy 7 (OD): LY P5KO01 T4V ANRY% (OD): HisL—Y P5EO1 J1)VFIANRY% (OD): HiEL-Y
HE:H52  OD7+@190-450nm Excimer M OD 3+@800-830nm CO, M OD 7+@190-315nm Argon
& AI0- Nd:YAG RUn-Rz—k  OD4+@830-900nm Diode RUA-R2—k  OD 6+@315-532nm Excimer
VLT : 849 @, * Varies oD 5+@900—WO60nm Disk E . 7“/\/:/“ KTP
- 047% OD 7+@1060-1090nm

VLT :10%  OD6+@1090-1400nm | 10€7 . N
OD 3+@1400-1650nm Nd:YAG
OD 6+@10600nm
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P5P18 T4VIARYY (OD): poirives P5MO03 J14VFARYY (OD): poirive P5B06 T4 FANRYY (OD): JIsL-Y P5H02 T4 FARY (OD): HisL-Y
*;ng: ) 8823%*@@311233615:? Argon 17{&: i IR LAt . CO, *?E: \ OD 6+@585nm Diode *;DJH: \ OD 5+@700-820nm Alexandrite
RUDTRH— 9D 7r@d66-470mm S RUA-RF—b 85 £+@1030-<10400m EDléYkAG RUB-RE—k  OD 6+@650nm Dye RUA-RF—b Diode
& OD 6+ @800-847nm Disk & J- §§§i%ii§2§§é%ﬂm E;cimer F & J- & JU Ti:Sapphire
U707 B, Fier wrase gl Foer e Al
VLT :47% OD 4+@1100-1115nm Nd:YAG OD 4+@1750-3000nm Ho.YAG
OD 5+@5250-14000nm - OD 5+@1980-2550nm .
0D 8+@10600 uv OD 8+@5400-11500nm Nd:YAG
PSMOT  JOM9ZRYZ(OD: LY PSROT  JOM9ZKYZ(OD:  IEL-Y oD O A SARaZODIE L oD Ve JdiSaRaa 0D s
W 0D 10+@180-315nm CO, W 0.3<0D<0.49@520-535nm CO» *;OIE: . OD 4+@2780-2940nm Er:YAG *;OIE: ) OD 3+@2750-3000nm CO2
RUD-TRE~R O 4:@>365-4007m Diode, Disk KUA-H%-F  OD 6+@9000-11000nm  KTP e /eSS OD S @S000°H1200nm S SERAG
. OD 2+@780-840nm ErYAG L - B FEH & &8
& OD 3+@840-920nm Excimer &t Jb- o ) VLT ©91%
G wr < o o
s EEECEER  Hows
+ - nm B
0D 4+@5200-1500nm Nd:YAG
P4C06 J4VIARYT (OD): #rsL-Y PSEO3 J4FARY (OD): #rsL-Y P5L16 J1F ARy (OD): i‘lmbfﬂ‘ P5L10 J1VF ARy (OD): pair )
ME: 0D 5+@800-820nm Diode ME: OD 2+@630-650nm Alexandrite ME: OD 10+@180-315nm CO., Diode ME: OD 8+@180-315nm KTP
Y. Ut i UL O ot oes0 oo Disk RUB-HZ-F  OD 6+@>315-500 Nd:YAG
RUN=RF=H TiSapphire RUP-RF—k  OD 3+@650-690nm piode T OD6r@es-694nm - J +@=315-500nm ‘
& Ew @ cER  OD6+@690-1300nm  Fiper = B T 50 Gens asonm e : .
VLT : 65% VLT : 45% OD 8+@1064nm He Ne VLT :15% OD 8+@890-1064nm iber, VLT :40%  OD 2+@800-<975nm
P02 TR Nd:-YAG OD 7+@1064-1075nm Nd:YAG OD 4+@975-1070nm
Ruby OD 6+@1075-1080nm Ruby
TiSapphire OD 6+@10600nm
P5E02 J4V5ARyY (OD): 5L P5EQ7 J4V5ARyY (OD): 5L PSB10 IV 52~v7(0D): HisL -4
HE OD 6+@585-600nm Dye HE OD 3+@180-446nm Blue *?‘E : ) OD 5+@430-480nm Curing Light
RUA-R%=F  OD 5+@>600-605nm Vbeam RUA—RF—F 88 f:g:j;gj;&? Green RUN-MF~h
& - ; & J- OD 1-2@515-<522nm KTP & (I0-
OD 2-3@522-533nm o
VLT :14% VLT :28%  OD1-2@>533-540nm Red VLT ©75%
OD 1-2@622-<635nm
OD 2-3@635-659nm
OD 1-2@>659-666nm
P5HO03 J4VIARYY (OD): MEEL-Y P5L13 T49ARYY (OD): HIGL-1
ME: OD 1+@570-578nm  OD 2+@578-595nm  Alexandrite ME: 0D 3+@180-532nm  OD 2+@>532-538nm Blue
HUH—TRRK—f  OD3+@595-610nm 0D 5+@610-630nm  Diode HUH—TRR—f  OD1+@>538-5450m OD 1+@620-<63m  Green
@ :J),—  OD6+@630-660nm OD7+@E60-77SNm g Ne : @ :J5vy OD2@E3-63Tm OD3+@63-66hm o
0D 6+@775-790nm  OD 5+@790-800nm OD 2+@>661-666nm OD 1+@>666-674nm
VLT :10% 0D 4+@800-820nm 0D 3+@820-835nm TiL-JSg/ hire VLT - 20% 0D 1+@755-<940nm OD 2+@940-1064nm )
OD 2+@835-850nm OD 1+@850-870nm ~app OD 1+@>1064-1100nm %ﬂﬁﬁ 51 | 5—6page Step1 l,‘/x‘- 7{}[,&%%
P5C09 J1IVPARYY (OD): poir P5C11 J4IVPARYY (OD): poir s T5K11 J1)FARY% (OD): ML T5K08 J1)FARY% (OD): wsL-Y
ME: OD 6+@10600nm CO; ME: OD 7+@190-395nm Excimer = 88 giggggjgggm CO2, Diode ME: OD 6+@532nm CO, Diode
RUA—TRR—k RUH—RR—k Nd:YAG EEASA OD 3+@860-900nm Disk, Er:YAG SEREAIR OD 3+@850-900nm Disk, Er:-YAG
& ER & Ty @ :&Eg 0D 4+@900-950nm Fiber & o 9P 4+@900-950nm Fiber
s - . ¥ OD 5+@950-1000nm Ho:YAG OD 5+@950-1000nm HOYAG
VLT :62% VLT :43% VLT :60% OD 7+@1000-1600nm Nd:YAG VLT 1 12% OD 7+@1000-1600nm ’
Op e o TrSanohi OD 5+@1600-2400nm ~ KTP
OD 5+@2900-10600nM 2appaIe OD 5+@2900-10600nm ~ NA:YAG
P5L15 T4V ARYY (OD): WS- P5B02 J4IVHARYY (OD): poir s T5B03 J1IVIARYY (OD): wsL- T5B05 T1IVIARY Y (OD): WS =Y
: OD 9+@180-315nm  OD 5+@315-450nm  Alexandrite : OD 2@532nm KTP ME: OD 6+@530-535nm KTP ME: OD 3+@560-570nm Diode
"E N=]
RUAN-RF—f  OD1+@620-650nm OD 2+@650-680nm Eoﬁ Diode nUMEIE SN SEIE SR SEIET SR OD 5+@570-650nm Dye
. Ai]—~,  OD3+@680-690nm OD 4+@690-700nm Disk, RPN e R
. :72 7 0D 5+@700-720nm 0D 6+@720-755nm  EXCimer N :7TI/<)// \;ELT 2);% \?I,.T z;t/ e e
VLT :25% 0D 7+@755-1090nm 0D 6+@ios00nm [ 10€r He Ne VLT :49% neve nele
Nd:YAG
Ruby
P5BO1 J4VIARYY (OD): LY P5B03 T4V I ARYY (OD): HREL—Y T5K04 J4VFARYY (OD): L - T5KO07 J4VFARYY (OD): L -
ME: OD 7+@190-450nm Excimer ME: OD 1@ 633 nm He Ne ME: OD 3+@850-950nm CO; ME: OD 7+@740-770nm Alexandrite
NUMEIESS Nd:YAG nUMEIE SN SEIE TSR 88 g*gggg‘%oogm B@Okde SERE SR 8B i’f(g)g%%%ggﬂm EOE Diode
RETT —— . + -1000nm is : + -950nm is
' ALY & I & OD 7+@1000-1600nm  ErYAG & B Op5i@950-1000nm  ErYAG
VLT :54% VLT 167% AT~ OD 13+@1064nm Fiber VLT :60% OD 7+@1000-1600nm Fiber
VLT 1 77% OD 5+@1600-2400nm Ho:YAG OD 5+@1600-2400nm Ho:YAG
OD 5+@2900-10600nm Nd:YAG OD 5+@2900-10600nm Nd:YAG
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Step1 LUX - TV REE

L—YHREIrFD

BRRICHIGLIEL—RREVrFU%Z

T5L04 J1)V5 ARy 7 (OD): HisL-Y T5K12 15Ny (0D): HisL-Y EBLE<EDRFIZTEDET,
ME OD 7+@190-535nm Disk ME OD 6+@694nm CO, Diode
SEREAIR OD 6+@1030-1064nm Excimer SEREHIA OD 3+@850-900nm Disk
R KTP . OD 4+@900-950nm ErYAG
& alvy NA:YAG & TR Ops.@o50-1000nm  Fiber
VLT :29% VLT :49% OD 7+@1000-1600nm HoYAG
OD 5+@1600-2400nm Nd:YAG
OD 5+@2900-10600nm  Ruby
EHEYLX/EE+0.5mm 1016 x 203.2 mm [P ANo0.5005] 101.6 x 203.2 mm  [Y1ANo0.5255]
304.8 x 304.8 mm [Y1AN0.5001] 304.8 x 304.8 mm [H1AN0.5251]
304.8 x 609.6 mm  [H1XNo.5002] 304.8 x 609.6 mm [P1AN0.5252]
304.8x 9144 mm  [H1AN0.5003] 304.8x 9144 mm [HY1AN0.5253]
. = . N ; o 609.6 x 609.6 mm  [H1AN0.5004] 609.6 x 609.6 mm [P A N0.5254]
— = A — sz E hY 74 A [—] - \ \
l/ ﬁ m ﬁ % x 7j * @m?57t‘ A%#*i;_é%h ;@EL%?@T“\ 609.6 x 1219.2 mm [ U1 A N0.5000] 609.6 x 1219.2 mm [Y1 A No0.5250]
- EEI CRELELYZ - 7L BHSE LT, [F& 13175 mm BE:635mm
Step2 7 ‘L"“g’t Fit-over Type & Fit-over Google Type [F.
FREIXA—D—HERETL —LEBRDERT, ¢ <=
AAFOEDSEECEET P5P20  JOL9ARYI(OD): 5L~ PSP10 JaLAR97(OD): s~
e OD10+@180-458nm 0D 8+@>458-462rm  CO, e 0D 10+@180-315nm 0D 8+@315-3850m CO;
RUP—RR—k  OD5+@850-<880nm 0D 8+@940-<9550m  Diode RUA—RR—f  0D4+@385-400nm  OD 2+@730-770nm Diode
@ o R OD9@IS<ITsm  ODI+@YS0m  Disk & - 0D 3+@770-<B00Nm 0D 4+@800-<B400m  y;c)e
Step2 JL—LZREE . 0D 7+@>1035-1064nm 0D 6+@>1064-1075rm  Fipyer s OD5+@840-<B80 nm  OD 6+@880-<960m  p
LT 2% 0D 5+@>1075-1084nm 0D 4+@>1084-1095m N -YAG R 16% OD7+@360-<1030nm - OD 8-@1030-22000m 1 v/ =
OD 10+@5180-147000m : 0D 4+@2200-36000m 0D 3+@3600-4800nm :
0D 4+@4800-11500nm 0D 6+@10600nm
= y m, PSPO1 T4V HANRyY (OD): Py P5P05 T4V FANRY (OD): L%
\/\ ‘ £ . ME: 7Yl OD6+@180-315nm Diode #E: 77U, OD 5+@190-375nm Co,
' & OD >+@315-420nm Disk & :7y—  OD6+@900-950nm Diode
F22 * gy, 2R 3+@730-820nm Fib OD 7+@950-1085 Disk
51MU-Y 0D 4+@820-850nm iber VLT :40% nm °
VLT : 65% OD 5+@850-940nm Nd:YAG OD 5+@10600nm Excimer
CBnsi
+ -1080nm
F%’ OD 3+@2750-3000nm NAYAG
. /
- £ . T5K02 T1IVIANY 7 (OD): MEEL-Y r \? P5K02 T1IVIANY Y (OD): MEEL-Y
F42 * . ME:55X&  OD3+@850-900nm Co, © ME:77UL  OD 5+@730-855nm Alexandrite
/ & 55 OD 4+@900-950nm Diode / & Uy OD 7+@750-840nm CO2
VLT :70% OD 5+@950-1000nm Disk VLT :30% OD 5+@10600nm Diode
OD 7+@1000- 1600nm Fiber Ti:Sapphire
- , OD 5+@1600-2400nm Nd:YAG
Q Sty OD 5+@2900-10600nm
P5D05 J4IVHARYY (OD): WisL-Y P5G02 45 ARYY (OD): HisL-Y
F12 F14/R14 #ME:779), 0D 6+ @ 10600 nm CO. #ME: 77, OD5+@190-375nm  CO;,
& I EH & OD 6+ @ 10600 nm uv
VLT :90% 1M TI0-
. P A ‘ VLT :92%
VI Ty e g
N T &
FO1/RO1 FO2/R0O2 F16 F19 P5NO1 J1IVIARY Y (OD): wsL- _ P5P04 I1IVIARY YT (OD): HEEL-H
ME: 77U, OD5+ @190-375nm  KTP . HME: 77U OD5+ @190-375nm  Ruby
& :ALyy OD4+ @375-532nm uv ‘ & OD 6+ @ 694 nm
-~ . (— ’ = VLT : 38% OD 6+ @ 532 nm SARTIL— OD 5+ @ 670 - 710 nm
: = : N\ — OD 5+ @ 10600 nm VIT :469%  OD 5+ @ 10600 nm
V7 o Yo
F20 F21 F25 F29
P5P06 J1LFARYY (OD): wsL-¥ P5P12 J1LFARYY (OD): HIBL-Y
ME:77Y), OD5+ @190 - 375 nm KTP ME: 0D10+@180-3150m  OD8+@>315-3850m  CO»
‘ — @ 759y OD4+@375-532nm  NdYAG RUB—TRR—  0D3+@>385-4000m  0D2+@740-<800mm  Diode
Y ' VLT 6% OD 4+ @ 900 - 1070 nm & OD3+@800-<830nm  OD4+ @830- <80  Disk
OD 5+ @ 1064 nm SANT - 0D5+ @890-<940nm  OD6+@940-14000m  Fiper
oD 5 10600 . 0D 3+ @>400-2000nm 0D 4+ @52000-36000m N G-VAG
F35 F36 F38 F39 re@ nm VLT - 20% 0D 3+ @>3600- 4800 m 0D 4+ @ >4800 - 11500 am
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